s 2022 0050 lofl

Procedeu de recristalizare a microfirului pe baza de bismut Tn izolatie de sticla, care consta Tn migcarea microfirului
printr-un condensator format din doua placi de cupru, care genereaza un camp electric puternic, incilzirea
microfirului cu un fascicul laser pana la temperatura de topire a miezului cu formarea unei zone de topire Tnguste,
care n directia de miscare a microfirului Tn interiorul condensatorului este imediat recristalizata de un flux de aer, cu
directia axei cristalografice C3 a microfirului Tn directia cAmpului electric.



